
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОСБОРОК

Наименование параметра, единица изме­
рения 

(режим измерения)
Обозн.

Норма
Температура, 

С Примечаниене ме­
нее

не бо­
лее

1. Дифференциальное выходное напряжение 
передатчика, В 
(UСС2 = 5,0 В)

UOD

4,0
-60, 25,

85

RL → ∞

2,0 5,0 RL=54 Ом

2. Изменение дифференциального выходно­
го напряжения передатчика, В
(UСС2 = 5,0 В)

ΔUOD -0,3 0,3
-60, 25,

85
RL=54 Ом

3. Синфазное выходное напряжение, В 
(UСС2 = 5,0 В) UOC

- 3,0
-60, 25,

85
RL=54 Ом

4. Выходное напряжение низкого уровня 
приемника, В 
(UСС1 = 5,0 В, IOL = 2 мА)

UOL1 - 0,4
-60, 25,

85
Выход RO

5. Входной ток низкого уровня, мкА
(UСС1 = 5,0 В, UВХ = 0,0 В)

IOL2 - 10 25

Вход разреше­
ния

Вход передат­
чика

6. Входной ток высокого уровня, мкА
(UСС1 = 5,0 В, UВХ = 5,0 В)

IOН2 - 500
25

Вход разреше­
ния

Вход передат­
чика

7. Входной ток высокого уровня разрешения 
передатчика, мкА
(UСС1 = URE  = 5,0 В)

IOН3 - 500 25 Вход RE

8. Входной ток низкого уровня разрешения 
передатчика, мкА
(UСС1 = 5,0 В; URE  = 0 В)

IOL3 - 10 25 Вход RE

9. Входной ток утечки выхода передатчика в 
Z-состоянии, мкА
(UСС1 = 5В; URO = 0 или 5,0 В; URE  = 5,0 В)

IZ -5,0 5,0 25 Выход RO



Наименование параметра, единица изме­
рения 

(режим измерения)
Обозн.

Норма
Температура, 

С Примечаниене ме­
нее

не бо­
лее

10. Выходное напряжение высокого уровня 
приёмника, мА 
(UСС2 = 5,0 В, IOH = -2 мА )

UOН1 4,4 -
-60, 25,

85
Выход RO

11. Ток потребления приёмопередатчика, 
мА
(UСС1 = 5,0 В)

ICC2

- 40
-60, 25,

85

(UСС2 = 5,0 В) ICC4 -
40 -60, 25,

85
R → ∞

100 RL=54 Ом
12. Ток короткого замыкания передатчика, 
мА
(UO  = 12 В) IОSD 30 250 25

(UO  = -7 В) -250 -30
13. Ток утечки на входе приёмника, мА
(UСС2 = 0 или 5,0 В; UIN = 12В) IIN

-
0,2 -60, 25,

85
 (UСС2 = 0 или 5,0 В; UIN = -7,0В) - -0,2
14. Напряжение изоляции, В 
(Iут ≤ 10 мкА, t=5 с) URMS 500 - 25

15. Сопротивление изоляции, МOм 
(UISO = 50 В)

RISO 100 - 25

16. Проходная емкость, пФ (UISO = 0 В) СISO - 15 25
17. Время задержки распространения сигна­
ла включения (выключения) передатчика, нс 
(UСС1 = UСС2 =5,0 В, CL1=CL2=100 пФ,   
RL= 54 Ом)

tDLH.T

tDHL.T
- 300 25

18. Разность времени задержки включения и 
выключения передатчика, нс 
(UСС1 = UСС2 =5,0 В, CL1=CL2=100 пФ, 
RL=54 Ом)

tSKEW - 80 25

19.  Время  нарастания  и  спада  выходного 
дифференциального напряжения передатчи­
ка, нс 
(UСС1 = UСС2 = 5,0 В, CL1=CL2=100 пФ, 
RL= 54 Ом)

tr,
tf

20 200 25

20. Время задержки включения и выключе­
ния приемника, нс, 
(UСС1 = UСС2 = 5В, CL1=CL2=100 пФ,
RL= 54 Ом)

tDLH.R

tDHL.R
- 400 25

21. Время задержки разрешения передатчи­
ка при переходе из «0» в «1», мкс  (CL =100 
пФ)

tZH.T - 6,0 25

22. Время задержки разрешения передатчи­
ка при переходе из «1» в «0», мкс  (CL =100 
пФ)

tZL.T - 6,0 25

23.  Время  задержки  запрета  передатчика 
при переходе из «1» в «0» , мкс (CL =15 пФ)

tLZ.T - 6,0 25

24.  Время  задержки  запрета  передатчика 
при переходе из «0» в «1» , мкс (CL =15 пФ)

tHZ.T - 6,0 25



       
Функциональное назначение выводов микросборки в корпусе 5206.20-1К 

№
вывода

Наименование 
вывода

Функциональное на­
значение вывода

№
вывода

Наименование 
вывода

Функциональное на­
значение вывода

1, 2, 3 NC Не используется 18, 19, 20 NC Не используется
3 NC Не используется 18 NC Не используется
4 GND1 Общая шина логики 

приёмопередатчика
17 NC Не используется

5 UCC1 Питание логики +5В 
приёмопередатчика

16 GND2 Общая шина линии 
приёмопередатчика

6 DE Вход разрешения пере­
датчика

15 UCC2 Питание приёмопере­
датчика +5В

7 NC Не используется 14 ТХ-А1 (А) Не инверсный выход 
передатчика

8 DI Вход передатчика 13 ТХ-В1 (В) Инверсный выход 
передатчика

9 RO Выход приёмника 12 RX-A2 (Y) Не инверсный вход 
приёмника

10 RE Инверсный вход разре­
шения выхода приём­
ника

11 RX-B2 (Z) Инверсный вход 
приёмника

Таблица истинности 
Режим передатчика линии Режим приёмника линии

Входы Выходы Входы Выход 
RO

(выв. 9)
DE

(выв. 6)
DI

(выв. 7)
B

(выв. 13)
A

(выв. 14)
RO

(выв. 9)
DE

(выв. 6)
nRE

(выв. 10)
Y – Z

(выв. 12 и 11)
1 1 0 1 1 x 0 ≥  0,2В 1
1 0 1 0 0 x 0 ≤ - 0,2В 0
0 x z z 0 x 0 обрыв 0

x 1 x z
х − любое состояние
z − высокоимпендансное состояние

ТИПОВАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ 

G1 − G4 − источник постоянного напряжения (5,0±10%)В;
С1 − С4 − конденсатор от 0,22 мкФ ± 20%;
RT − согласующий резистор (трансмиттер).
Внимание: вход RЕ не имеет внутренней подтяжки к питанию.

Минимальная наработка  25000 часов, а в следующих облегченных режимах: напряжение питания 
5,0 В; при RL ≥ 54 Ом; температура (от минус 10 °С до 50 °С)  – 40000 часов. Интенсивность отка ­
зов в течение наработки – не более 1• 10-6 1/ч.
Гамма-процентный срок сохраняемости T сγ при γ = 99 %  - 12 лет.


